Abstrakt: Dopované vrstvy krystalického kiemiku jsou v soucasnosti hlavnim hnacim
motorem konvencnich fotovoltaickych zafizeni. Piimé zavadéni atomu skupiny III
a V do kifemikové matrice je stale hlavnim proudem hromadné vyroby dopovaného
kfemiku. V této préaci se zabyvame neinvazivnimi zpusoby dopovani kiemikovych
desticek prostiednictvim adsorpce molekul s velkym vnitinim dipélovym momentem na
povrchu polovodice. Tyto molekuly, konkrétné karborandithioly, vytvareji samouspoia-
danou monovrstvu doprovazenou tvorbou povrchového dipélu. Za tucelem stabilizace
dipdlové vrstvy muze mezi adsorbatem a substratem dojit k prenosu naboje na rozhrani,
ktery pozménuje hustotu akumulovanych nosi¢u naboje tésné pod povrchem kremiku.
To jsou zakladni rysy povrchového transferového dopovani kiemikového substratu,
kde vyuzivame molekuly karborandithiolu jako zprostifedkovatele adsorbujici dipélové
vrstvy. Pokud jde o strukturu prace, nejprve testujeme molekuly karborandithiolu na
zlaté a poté prejdeme k problematice spojeni kiemiku s molekulou. Pomoci atomis-
tickych simulaci zalozenych na teorii funkciondlu hustoty charakterizujeme geometrii a
elektronické vlastnosti molekul karborandithiolu na obou téchto substratech.



